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[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING SOLAR CELLS WITH LOCAL BACK SURFACE FIELD (LBSF)
(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON SOLARZELLEN MIT LOCAL BACK SURFACE FIELD (LBSF)

Abb. 4 (57) Abstract: The present invention relates to a method for producing solar
cells with local back surface field (LBSF) using an alkaline etching paste
which allows the back surface to be polished and the back surface edges to
be insulated in a single process step.

1. Texturierung (57) Zusammenfassung: Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein
Verfahren zur Herstellung von Solarzellen mit Local Back Surface Field
2. 85054 Diffusion (POCI3) (LBSF) unter Verwendung einer alkalischen Atzpaste, welche die

Riickseitenpolitur und die Riickseitenkantenisolation in  einem
3. Rackseitenpolitur und Kantenisolation {in einem Verfahrensschritt ermoghCht'
g ProzeRschrit mit Atzpaste} und PSG atzen

% 4. Abscheidung der
Passivierungsschicht
(Si0, oder Al,Oq)
ungd PECVYD SiNx

R 5. Offnen der Passivierungsschicht
(Si0, /SiNx oder ALO3/SiNx)
mit SolarEtch® AQS

3 6. Siebdruck der
Vorder- und Rickseite
Co-Feuerung

1. Texturisation

2. 65Q/sq diffusion (POCI3)

3. Back surface polishing and edge insulation (in a single process
step using etching paste) and PSG etching

4. Separation of the passivation layer (SiO2 or AI203) and PECVD
SiNx

5. Opening the passivation layer (SiO2 or AI203/SiNx) using
SolarEtch® AQS

6. Co-firing the front and rear screen printing
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Veroffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
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